
КТ890А, КТ890Б, КТ890В

КТ8ША-В) Транзисторы крем­
ниевые мезапланарные 
структуры п-р-п состав­
ные усилительные. Пред­
назначены для примене­
ния в схемах зажигания 
автомобильных двига­
телей. Выпускаются в 
пластмассовом корпусе 
с жесткими выводами. 
Тип прибора указывает­
ся на корпусе.

Масса транзистора не 
более 10 г.

Изготовитель — ОКБ 
♦ЭлП» ПО «Электрон- 
прибор», г. Ф рязино, 
Московская область.

Электрические параметры
Граничное напряжение при /к = 0,1 А,
^  = 25 мГн*

К Т 8 9 0А ................................................................. 350...430* ..
650* В

КТ890Б, КТ890В ................................................  350...410*...
500* В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер,
не более:

т  =  + Э Ц  ° Г ‘

/к = 7 А, /Б = 70 м А ...................................  1,6 В
/к = 8 А, /Б = 100 м А .................................  1,8 В
/к = 10 А, 4  = 150 м А ................ .............  2 В

Гк = +100 X  при 4  = 8 А, 4  = 100 м А ......  2,4 В
Напряжение насыщения база— эмиттер, 
не более:

/к = 8 А, 4 = м А ........................................  2,2 В
4 =  10 А, 4 =  150 м А ...................................... 2,5 В

Прямое падение напряжения на диоде
при /ПР = 10 А , не бо л е е ........................................  2,7 В
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Обратный ток коллектор-эмиттер 
при (/кэ = 350 В, /?БЭ = не более:

Гк = +25 и -4 5  °С:
КТ890А.....................................................  0,5 мА
КТ890Б, КТ890В......................................  0,25 мА

Гк = +100 °С:
КТ890А.......................................................  2 мА
КТ890Б, КТ890В........................................  1 мА

Обратный ток эмиттера при 1/ъэ = 5 В,
не более.................................................................  50 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база....... 350 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 350 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  5 В
Постоянный ток коллектора............................... 20 А
Постоянный ток базы..........................................  5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Гп = +150 °С ........................................  120 Вт
Энергия вторичного пробоя:

КТ890А, КТ890Б при ^  = 7,75 А,
/. = 10 мГн, Яеэ = ......................................  300 мДж
КТ890В при ^  = 10 А, /. = 10 мГн,
/?ю = 100 Ом...................................................  500 мДж
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/от /лес МКС /от Ж Г

Зона возможных положений за­
висимости времени рассасывания 
и времени спада от тока коллек­

тора
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Зависимости импульсного теплового сопротивления 
от длительности импульса
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